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FOTO-DÍODO
O fotodíodo é um díodo semicondutor no qual a corrente inversa varia com a iluminação que incide sobre a sua junção PN.
A corrente que existirá sem nenhuma iluminação aplicada é geralmente da ordem dos 10(A nos fotodíodos de germânio e de 1(A nos fotodíodos de silício.
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O fotodíodo é polarizado inversamente aproveitando a variação da corrente inversa que se verifica quando a luz incide nele.
A energia luminosa incidente sobre a lente do fotodíodo concentra-se na junção PN e cria pares lacuna – electrão, dando origem a uma corrente, na presença de uma tensão.
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Curva característica típica de um fotodíodo.
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Para uma mesma tensão inversa de polarização, a corrente inversa aumenta de valor ao aumentar o fluxo luminoso incidente.

Quando incide luz no fotodíodo, a corrente inversa varia quase linearmente com o fluxo luminoso.
Características de um fotodíodo:

· Comprimento de onda (() da luz que accionará o dispositivo.

· Área sensível do componente que deverá receber o feixe de luz.

Aplicações dos fotodíodos:

· Sistemas de segurança anti-roubo.

· Abertura automática de portas.

· Regulação automática de contraste e brilho na TV.

NOTA: O nível de corrente gerada pela luz incidente sobre um fotodíodo não é suficiente para que ele possa ser usado num controle directo, sendo necessário para isso que haja uma etapa de amplificação.
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(Corrente inversa)





(Tensão inversa de polarização)
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